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Nesta aula
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Oscilador com controle automatico de ganho:
1. Consideracoes iniciais;
2. Oscilador com Ponte de Wien:;
3. Controle automatico de ganho:
« Com resisténcias nao-lineares;
« Com transistor de efeito de campo;
« Com diodos semicondutores:
« Com diodos zener;
« Com diodos e resistores;
« Exemplo de projeto e simulagao.



Estrutura basica de osciladores

A
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D
Blocos do oscilador:

 Amplificador — a — circuito de amplificagcao de
sinais, ativo, formado por transistores e/ou
amplificadores operacionais.

« Rede de realimentacdo — B — circuito de
realimentacao, normalmente com elementos
passivos (resistores, capacitores e indutores).



Congideragdes iniciais
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Exemplo de amplificador com controle automatico de ganho:
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Congideragdes iniciais

Controle automatico de ganho:
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Oscilador com Ponte de Wien

Principais caracteristicas:
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Controle automatico de ganho
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Com resisténcias nao-lineares:
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Controle automatico de ganho
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Com transistor de efeito de campo (FET):
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Controle automatico de ganho
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Com diodos semicondutores (Diodo zener):
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Controle automatico de ganho
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Com diodos semicondutores (Diodo zener e resistor):
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Controle automatico de ganho
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Com diodos semicondutores (Diodo e resistor):
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Controle automatico de ganho
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Com diodos semicondutores (Diodo zener e resistor):
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Controle automatico de ganho

Exemplo de projeto de CAG com diodos semicondutores:
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Controle automatico de ganho

Exemplo de projeto de CAG com diodos semicondutores:
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Controle automatico de ganho
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Exemplo de projeto de CAG com diodos semicondutores:

OsciladorPonteWienAmOpCGMultisim
Transient Analysis
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Com R; = 50 kQ amplitude nao esta ok!



Controle automatico de ganho

Voltage (V)
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Exemplo de projeto de CAG com diodos semicondutores:
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Ajustando R; = 73 kQ2 amplitude esta ok!



Controle automatico de ganho
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Exemplo de projeto de CAG com diodos semicondutores:
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Prdxima aula
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Laboratorio de Osciladores com Controle de Ganho.
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